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Реферат 

Структура та обсяг роботи: робота містить 51 сторінки, 2 таблиці, 7 

рисунків, 21 бібліографічних найменувань 

В даній роботі був розглянутий штучний пірокоефіцієнт, або 

термоп’єзоелектричний ефект у п’єзоелектриках. Для цього було обрано два 

матеріала -  кварц та арсенід галію, так як це дає змогу інтегрувати у 

мікросхеми піроелектричні датчики за рахунок спорідненості матеріалів у яких 

можливий штучний піроефект, з матеріалами що використовуються у 

інтегральних напівпровідникових технологіях, а саме – SiO2 з Si, та AsGa. 

Також у цій роботі було виведено розрахункові формули для штучного 

піроелектричного коефіцієнту для GaAs та SiO2 

І був зроблений огляд природи піро- та п’єзоелектриків, природа виникнення 

штучного піроефекту, умови появи цього явища, та загальний математичний 

опис моделі. Також був запропонований експеремент для дослідження 

термоп’єзоелектрики  

І як висновок, були  описані перспективи використання цього ефекту у 

інтегральній напівпровідниковій електроніці, можливе використання та 

теоретичний прилад, принцип роботи якого заснован на цьому ефекті.    

Перелік ключових слів: діелектрик, п’єзоелектрик, штучний піроелектричний 

коефіцієнт 



2 
 

Abstract 

Structure and volume: this work contains 51 pages, 2 tables, 7 pictures, 21 references 

In this paper, an artificial pyrocoefficient, or thermo-piezoelectric effect in 

piezoelectrics was considered. For this purpose, two materials were chosen - quartz 

and gallium arsenide, since this allows the integration of pyroelectric sensors in chips 

due to the affinity of materials in which artificial pyroelectric effect is possible, with 

materials used in integrated semiconductor technologies, namely SiO2 with Si, and 

AsGa 

Also, in this work the calculated formulas for the pyroelectric coefficient for GaAs 

and SiO2 were derived 

An overview of the nature of the pyro- and piezoelectrics, the nature of the 

occurrence of artificial pyroelectric effect, the conditions for the appearance of this 

phenomenon, and the general mathematical description of the model were made. 

Also, an experiment was proposed for the study of thermoelement 

And as a conclusion, the prospects for using this effect in integrated semiconductor 

electronics, the possible using and the theoretical device, the principle of which is 

based on this effect were described. 

Key words: dielectrics, piezoelectric, artificial pyroelectric coefficient 
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